W niniejszej pracy stawiana jest hipoteza modwigca, ze wprowadzenie mocno domieszkowanej
warstwy odbiciowej do cienkowarstwowych struktur na bazie arsenku indu (InAs) powoduje
zwiekszenie intensywnosci emisji impulséw terahercowych (THz) ponad poziom prezentowany przez
powszechnie stosowane emitery oparte na n-InAs oraz p-InAs. Przeprowadzone zostaje
systematyczne studium nt. wptywu takowej warstwy odbiciowej na wydajnos¢ emisji - w tym celu,
zestaw sktadajgcy sie z wielu prébek zostat wytworzony, przy uzyciu metody MBE, gdzie zmienng jest
koncentracja domieszek w warstwie odbiciowej, szerokos¢ warstwy odbiciowej, a takze uzyta
metoda domieszkowania. Praca ta przedstawia historyczny rys rozwoju techniki THz-owej oraz jej
podstaw teoretycznych, opisuje pierwsze eksperymenty, wspdtczesnie dostepne metody generacji
oraz detekcji, koncentrujac sie na zastosowanych w pracy metodach ale takze dajac pewien skrétowy
oglad dostepnych technik. Cze$é pracy poswiecona jest technologii wzrostu badanych struktur, po
czym nastepuje opis uktadéw pomiarowych uzytych w celach charakteryzacji préobek. Na koniec
zostajg przedstawione i oméwione wyniki, na ktdre sktadajg sie widma THz-owe, pomiary Hallowskie
oraz widma odbicia.



